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DRV2005是一款DC双向马达驱动电路，它适用于有刷直流电机驱动、自动

阀门电机驱动、电磁门锁驱动等。它有两个逻辑输入端子用来控制电机前进、

后退及制动。该电路具有良好的抗干扰性，微小的待机电流、较低的输出内阻

DRV2005   

，同时，他还具有内置二极管能释放感性负载的反向冲击电流。

DRV2005采用SOP-8的封装形式，符合ROHS规范，引脚框架100%无铅。

产品特点

• 驱动一路有刷直流电机

• 待机电流：<1uA  (IN1=IN2=0V)

• RDS(ON) = 80mΩ @ VCC=12V, IOUT=100mA

• 有过热、过流

• 最大输出持续电流：5A 

• 工作电压范围：3.0V-20
• 最大输出峰值电流：8A

V 

保护功能

应用领域

• 智能家居

• 无线充电

• 机器人

• 电子锁

• 遥控车

订购信息

典型应用电路

型号 封装 数量 单位

SOP-DRV2005 8 4,000 PCS

1
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20V/5A桥式驱动芯片
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DRV2005

丝印

PC
XYYWWZ

PC:产品编号

X:封装厂代码

YYWW:年份周数

Z：版本号

DRV2005
丝印与引脚定义

引脚名称 输入/输出 描述 引脚编号

IN1 输入 输入1 1

IN2 输入 输入2 2

GND 电源 地 3

VCC 电源 功率电源 4

OUT2 输出 输出 5,6

OUT1 输出 输出 7,8

内部方框功能图示内部功能框图
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DRV2005
逻辑真值表

IN1 IN2 OUT1 OUT2 状态

H L H L 前进(正转)

L H L H 后退(反转)

H H L L 刹车

L L OPEN OPEN 待机

逻辑时序图

绝对最大额定值

(𝑇𝐴 =25℃除非另有说明)

参数 符号 数值 单位

电源电压 VCC 20 V

输出持续电流 IOUT_CON 5.0 A

输出峰值电流 IOUT_PEAK 8.0 A

最大功耗 PD 1~3 (Note3,4) W

工作温度 Top -25~+85 ℃

储存温度 Tstg -55~+150 ℃

ESD 系数
HBM 8 KV

MM 200 V

Note: 

1. 超出绝对最大额定值的范围可能对设备造成永久性损坏。这些只是等级强调。在那

些任何其他超过建议条件下的芯片功能未说明。长时间暴露在绝对最大额定值的条

件下可能影响芯片的可靠性。

2. 所有电压值都对应接地端子。

3. 不同环境温度下的最大功耗计算公式为： PD =(150℃- TA)/θJA, TA表示电路工作的环

境温度， θJA为封装的热阻，150 ℃表示电路的最高工作结温，PCB尺寸要求

50*40*1.6mm FR4板材。

4. 电路功耗的计算方法: P = I2 *R ，其中P为电路功耗， I为持续输出电流，R为电路的

导通内阻。电路功耗P必须小于最大功耗 PD 。
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DRV2005
推荐工作条件

TA =25℃ 参数 符号 最小 典型 最大 单位

工作电压范围 VCC 3 - 20 V

输入信号电压 VIN -0.3 - 5 V

输出持续电流 IOUT_CON 0 - 5 A

逻辑输入频率 FINX - - 30 KHz

电特性参数表

除特殊说明外：
VCC = 12V， TA = 25℃

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

电源电压

工作电压 VCC 3.0 - 20 V

待机电流 IS

VCC=12V,IN1=IN2=0V,
NO LOAD

- - 1 uA

静态电流 IQ

VCC=12V, IN1=IN2=5V or 
IN1=5V & IN2=0V or 

IN1=0V & IN2=5V,NO LOAD
- 0.4 - mA

PWM电流 IPWM

VCC=12V.IN1=5V, 
IN2=30KHz, NO LOAD

- 1 - mA

低压保护 UVLO VCC rising - 1.8 - V

逻辑输入参数

输出高电平 VINH 1.8 - - V

输出低电平 VINL - - 0.6 V

输入高电平时电流 IINH VCC=12V, IN=5V - 20 - uA

输入低电平时电流 IINL VCC=12V, IN=0V - - 0.1 uA

导通内阻 RDS(ON)
VCC=12V,

ILOAD=0.1A,HS+LS
- 80 - mΩ

过热温保护参数

过热保护温度 OTP - 160 - ℃

恢复工作温度 TSDR - 125 - ℃

过流保护参数

过流保护电流 IOCP - 8.6 - A
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DRV2005
电特性曲线

5

测试条件：
VCC=18V，IN1和IN2分别是
100HZ方波，高电位为2.5V，
空载。

黄色IN2
蓝色IN1

绿色VOUT2
红色VOUT1

逻辑测试示意图:
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DRV2005
电特性曲线

参考应用线路图及说明：

6

测试条件：
VCC=12V，IN1和IN2为
100HZ方波，10%占空比，

输出接电阻负载，进入限
流模式。

黄色VOUT1
绿色VOUT2
红色IOUT

限流模式示意图:
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DRV2005
应用电路说明

• 应用图中的电源VCC对GND的电解电容C2容值应根据具体的应用调整， VCC 

电压越高，输出峰值电流越大，C2取值越大。本应用图推荐电容C2取值

100uF，C1取值0.1uF的陶瓷电容，PCB布局上C1和C2尽量靠近VCC脚。

• 应用图中C3/0.1uF 电容外接在马达电机两端，可不在PCB上面单独添加。

若马达输出有很高的反冲电压， PCB上的马达输出端可适当外加电容来保护IC。

• PIN1,2脚输入端内部未接下拉电阻，在待机时需外部下拉置低电位。

工作模式说明

前进模式 后退模式 刹车模式 待机模式

当IN1或者IN2输入PWM信号时，马达的转动速度将受PWM信号占空比的控制。在

这个模式下，马达驱动电路是在导通和待机模式之间切换，在待机模式下，所有功率管

都处于关断状态，马达内部储存的能量只能通过功率 MOSFET 的体二极管缓慢释放。

注意：由于工作状态中存在高阻状态，因此马达的转速不能通过PWM信号的占空

比精确控制。如果PWM信号的频率过高，马达会出现无法启动的情况。为减小电机噪

音，建议PWM信号频率大于10KHz，小于30KHz。

PWM模式A信号波形示意图

PWM模式B信号波形示意图
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1. 工作模式

2. PWM模式
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DRV2005
特别注意事项

1. 电源与地反接

将电路的电源与地线反接，将导致电路损坏，严重时会导致IC塑料封装冒烟。

可考虑在电路的电源端串联一个功率肖特基二极管至电池的正端，可防止由于电

池接反引起的电路损坏。功率肖特基二极管的最大持续电流能力必须大于马达堵

转的持续电流，功率肖特基二极管的反向击穿电压必须大于最高电源电压。

2. 功率电源 VCC 对地电解电容

驱动电路要求添加的功率电源 VCC对地去耦电解电容主要有两个作用：1)吸收

马达向电源释放的能量，稳定电源电压，避免电路因为过压而击穿；2)在马达起

动或者快速正转、反转切换的瞬间，马达需要瞬间大电流才能迅速启动。由于电

池的响应速度以及连接引线较长，往往不能立即输出瞬态大电流，此时需要依赖

靠近马达驱动电路附近的储能电容释放出瞬态大电流。

根据电解电容的储能特性，电容容值越大，相同时间内的电压波动越小。

3. 静电ESD防护

电路的输入/输出端口采用了 CMOS 器件，对静电放电敏感。虽然设计有静电

防护电路，但在运输、包装、加工、储存过程中应该采取防静电措施，尤其是在

加工过程中应重点考虑ESD防静电。

4. 输出对地短路、输出端之间短路

在正常工作时，电路的输出端与地线发生短路时或者 OUT1 与 OUT2 两端发生

短路，电路内部将通过极大的电流，产生极大的功耗，IC内部温度升高，触发电

路内部的过热关断电路，从而保护IC不会烧毁；但由于过热保护电路只检测温度，

并不检测通过电路的瞬态电流，若短路时电源电流极大，超过7A以上，容易造成

电路损坏，所以在使用时应避免发生输出之间短路或者输出对地短路，测试时要

加入电源限流措施(限流8A以下)可避免发生损坏。

5. 马达堵转

在正常工作时，当驱动电路的负载马达出现堵转的情况后，如果堵转电流超

过驱动电路的最大持续电流，驱动电路将进入过热保护模式，防止电路损坏。但

如果堵转电流远大于最大峰值电流，电路较容易损坏。

6. 峰值电流大大超过额定值

在接近或超过最高工作电压且峰值电流大大超过绝对最大峰值电流时也会造

成芯片烧毁。

8



Version 1.0

封装形式 SOP-8

Package dimension:

Unit: mm

DRV2005
封装信息

Notes:

1. Refer to JEDEC MS-012AA

2. All dimensions are in millimeter

9

Symbol
Millimeter

Min. Nom. Max.

A - - 1.75 

A1 0.10 - 0.25 

A2 1.25 - -

b 0.31 - 0.51 

c 0.10 - 0.25 

D 4.90BSC

E 6.00BSC

E1 3.90BSC

e 1.27BSC

L 0.40 - 1.27 

θ 0° - 8°


